Поз. обозначение
Наименование
Кол-во
Примеч.


ЧИП конденсаторы  тип 1206



С1…С16, С25… С29, С31…С34, С45, С48… С58, С62… С64, C81, C82
0,1 мкФ
42


С30, С83
0,01 мкФ
2


С61, С74, С75, С76
33 пФ 
4


C84 … С86
Конденсаторы 

К10-17б-М47-270 (330) пФ
3







С35, С36
К50-35 – 25 – 4700 мкФ  +50 -20%
2




С37, С38
К15-5 - 1,6  кВ - 2200 пФ – Н20 - П
2




С39


К73-17 – 630 В - 0,068 мкФ  (20%
1


С40
С41
К50-35 - 16В – 3300 мкФ +50-20% К50-35 - 16В – 4700 мкФ +50-20%
1

1



Танталовые электролитические ЧИП  конденсаторы



С72, С73
33,0 х 16В  тип  С
2


С79
10,0 х 6,3    тип В
1


С46, С47
Ионисторы

1,00Ф / 5,5 В
2


L1

L2
Дроссели
LQ47  (100 мкГн) или DR01

Дроссель фильтра ИР4.769.009
1

1


RV1…RV13
Варисторы
  SIOV - SO14K250
13


UD1

UD3
Диодные  мосты

DB103   (DB104…DB107)

BR305
1

1


VD1…VD12, VD17, VD18

VD19…VD21


Светодиоды
АЛ307КМ    (КИПД42А-К или L 934 IT)
L937EGW
14

3



Поз.

обозначение
Наименование
Кол-во
Примечание

VD22, VD28

VD23

VD24, VD25
Диоды

КД522А

КД2994А,  (MBR 745)

1N5817  (1N5819)


2

1

2


VD26

VD27


Стабилитроны

КС147А  или  BZX55C 4V7

КС139А  или  BZX55C 3V9

1

1


VT1

VT2
Транзисторы

КТ 209 Е (К)

КТ3102 Б (В)
1

1


BQ2
Кварцевый резонатор НС49/ S
18,432 мГц
1


K1…K12
Реле  твердотельное 

ЮРР2307   (SHARP S202 TO2)
12


R1…R8, R73… R80, R85…R88,  R98, R100…R107, R160, R163
ЧИП резисторы тип 1206 (5%

1кОм
31
R163-только для DS12887A

R9…R16, R81… R84
2кОм
12


R25… R40,  R143
330 Ом 
17


R49… R64
33 кОм
16


R108… R119
130  Ом
12


R120…R131, R140,R141
100 Ом
14


R144, R145, R153, 

R146, R147

R142,R148, R149, R151, R162

R152

R154

R155

R156

R170

НР1

НР2
470 Ом

2,7 кОм

200   Ом
300  Oм
20 кОм

750 Ом

2,2 кОм
Резистор C1-4-0,125-470 Ом±5%
Резисторные  сборки

НР1-4 -9- 0,125 -10 кОм   (10A103J)

НР1-4 -9- 0,125 -100 кОм   (10A104J)


3

2

5

1

1

1

1

1

1

1




Поз.

обозначение
Наименование
Кол-во
Примечание

D1… D16
D25, D26
D28
D29
D30

D34

D41, D42, D50

D45

D48

D51

D53

D60
Микросхемы
TPL521-1 (TLP621-1)

SN74HCT245

MAX724ECK

SN74HCT14

KP142EH8Б
SN74HCT86

SN74HCT574

SN74HCT138

SN74HCT 08

DS12887

AT89C2051-24PI

 KP142EH5A


16

2
1
1
1

1

3

1

1
1

1

1



Переменные данные для исполнений

интерфейса   RS - 485



D33

R158
Вариант1
MAX 1480A  EPI

4,3 кОм  Чип резистор тип 1206(5% 
1

1


D38

D35…D37

R158

С42

C43, C44

D31

UD2
Вариант2

MAX 485 EPA

TLP521- 1   (TLP621-1)

 1 кОм  Чип резистор тип 1206(5%
К50-35 - 25В – 470 мкФ +50-20%
0,1 мкФ   Чип конденсатор тип 1206

KP142EH5А
DB103   (DB104…DB107)


1

3

1

1

2

1

1




Поз.

обозначение
Наименование
Кол-во
Примечание


Переменные данные для исполнений

по типу используемого микропроцессора



D49
BQ1
Тип 1

T89C51RD2 – RLT I M   (корпус  VQFP)

Кварцевый резонатор HC49/ S   24МГц
1

1


ф.ATMEL

WIRELESS

D49

D44

BQ1
Тип 2
P89C51RD2 HBBD     (корпус LQFP)

AT24C64 W-10SI-2,7  (корпус SO)

Кварцевый резонатор HC49/ S   33МГц
1

1

1
ф. PHILIPS






Т1


Трансформатор

ТП215-В7
1


J1, J2, J5…J12, J14, J15, J19…J31, J36… J38, 

J40, J41


Клеммный  блок ТВ-01  
Допускается замена 30 шт. ТВ-01 на штыри РТ-01Т-1,0В в количестве 60 шт.

30


J42, J43
Вилка прямая  ВН 10
2


J46
Вилка PLD10
1


J47
Вилка PLD2
1


J48
Джампер   MJ - C
1


ХР42
Штырь   РТ-01Т-1,0В
1
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Модуль управления


С10 – 4М
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